








































































专利名称(译) 显示装置及其制造方法

公开(公告)号 US20200006706A1 公开(公告)日 2020-01-02

申请号 US16/490541 申请日 2017-10-31

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日本制钢所

申请(专利权)人(译) 日本制钢所.，LTD.

当前申请(专利权)人(译) 日本制钢所.，LTD.

[标]发明人 WASHIO KEISUKE
MATSUMOTO TATSUYA
EBISAWA TAKASHI
SHIDA JUNICHI

发明人 WASHIO, KEISUKE
MATSUMOTO, TATSUYA
EBISAWA, TAKASHI
SHIDA, JUNICHI

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/00 H01L51/56 H01L27/32 C23C16/455 C23C16/30 C23C16/40

CPC分类号 H01L2251/303 C23C16/303 H01L51/0097 H01L51/56 H01L51/5256 C23C16/403 C23C16/45525 
C23C16/308 H01L2251/301 H01L27/32 C23C16/45529 C23C16/45542 G09F9/30 H01L2251/5338 
H01L2251/558 H05B33/02 H05B33/04 H05B33/10 H01L27/3223 H01L27/3241 H01L27/3244 H01L27
/3246 H01L51/5253

优先权 2017041318 2017-03-06 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

制造具有有机EL元件的显示装置的方法包括：在由柔性基板制成的基板
上形成有机EL元件的步骤；以及在由柔性基板制成的基板上形成有机EL
元件的步骤。 形成由无机绝缘材料制成的保护膜16以通过ALD方法覆盖
有机EL元件的步骤。 在形成保护膜16的步骤中，通过交替地执行通过使
用ALD方法形成高密度层16H的步骤和通过使用ALD方法形成的步骤来形
成保护膜16。 ALD方法，一种低密度层16L，具有与高密度层16H相同
的组成元素，并且密度低于高密度层16H。保护膜16 具有由一个或多个
高密度层16H和一个或多个低密度层16L制成的层状结构，因此低密度层
16L和高密度层16H 交替地分层以彼此接触。
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